
Étude autour de Fs7 ampl i f icateur et  v isual isat ion

Schéma de structure du circui t
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Données

VCC = 6V
VE7 = 5V
VBE = 0 ,8V
VCE = 0 , '1V
Q3 =  Trans is to r  NPN 8D135/16
[] = Hre
l D 1  = ' 1 0 m 4
D1 =  LED CMS (vo i r  la  documenta t ion  techn ique
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[ -e transistor est sursaturé d'un coeff ic ient k = 5
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Questions
On se propose de calculer les résistances R24 et R23.

Déterminat ion de R24 (mai l le de sort ie)
'1) Donner l 'expression l i t térale de VR24 en fonct ion de VCC, VD1 et VCE.
2) Donner l 'expression l i t térale de R24 en fonct ion de VCC, VD1 et VCE et lD1
3) En ut i l isant la documentat ion technique de la diode Dl,  relever la tension Vf = VD1 quicorrespond

courant  l f  =  lD l  =1OnrA.
4) Calculer R24

Détermination de B = HeE (transfert)
5) En ut i l isant l 'extrai t  du guide mondial  des transistors, relever la valeur de B = He6 du transistor.
6) Donner la relat ion donnant lB en ionct ion de B et lC du transistor non saturé
7) Donner la relat ion donnant lBsat en fonci ion de p, lC et k du transistor saturé

Déterminat ion de R23 (mai l le d'entrée)
8) Donner I 'expression l i t térale VR23 aux bornes de R23 en fonct ion de VE7 et de VBE.
9) Donner l 'expression l i t térale R23 en fonct ion de VE7, VBE et de lBsat.
10)  Ca lcu le r  R23
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